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Abstract (en)
[origin: WO8301708A1] Voltage divider using the thin or thick layer technic, adjustable with an ohmic resistance traversed by an electric current and
at least one means to pick up the partial voltage. The ohmic resistance comprises a first resistance area (10) of voltage divider which contains a
current input area and a current output area each provided with a conductor (11, 12). The pick up device is comprised by a second resistance area
(13) provided between the two areas and connected to the first resistance area (10) as well as of a pick up electrode (14). In said second resistance
area (13), there are arranged two slots (16, 17) which traverse equipotential lines which are formed during the operation of the divider and they are
extended sufficiently so that on the electrode (14) of the pick up device the potential has the desired value.

Abstract (fr)
On propose un diviseur de tension en technique a couches minces ou épaisses ajustable avec une résistance ohmique traversée par un courant
et au moins un moyen de prélévement de la tension partielle. La résistance ohmique contient une premiere zone de résistance (10) de diviseur
de tension qui contient une zone d'arrivée de courant et une zone de sortie de courant munies chacune d'un conducteur (11, 12). Le dispositif de
prélevement est constitué par une deuxiéme zone de résistance (13) située entre les deux zones et connectée avec la premiére zone de résistance
(10) ainsi que par une électrode de prélevement (14). Dans cette deuxiéme zone de résistance (13) on aménage deux fentes (16, 17) qui traversent
les lignes équipotentielles qui se forment lors du fonctionnement du diviseur et on les prolonge suffisamment pour que sur I'électrode (14) du
dispositif de prélevement le potentiel ait la valeur désirée (Fig. 1).
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